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Proiectarea unui singur etaj





Schema bloc a unui amplificator cu un tranzistor
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Cercurile de stabilitate
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Exemplu
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Adaptarea simultana - tranzistorul bilateral
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Exemplu

• Să proiectăm un amplificator pentru un cîştig maxim la 4 GHz utilizînd un circuit de 
adaptare cu un singur stub. Să se calculeze şi să se reprezinte grafic pierderile de 

intoarcere la intrare şi cîştigul între 3 şi 5 GHz.



Solutie
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